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Тема дисертації:
1. Закономірності формування дислокаційної структури та фізико-механічні властивості структурно-
досконалих монокристалів алмазу, вирощених при високих тисках і температурах

2. Regularities of the dislocation structure formation and the physical and mechanical properties of structurally
perfect diamond single crystals grown at high pressures and temperatures

Реферат:
1. Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі вивчення дислокаційної структури
монокристалів алмазу типів Іb, ІІа та ІІb в залежності від температури вирощування, швидкості росту та
складу ростового середовища в області термодинамічної стабільності алмазу та визначенні їх фізико-
механічних властивостей. Розроблена методика спостереження дислокацій, вивчена щільність дислокацій
монокристалів, одержаних при температурах 1240 - 1500 °С при середній швидкості росту від 1 до 25 мг/год.
Вивчена мікротвердість та визначені межі плинності, ступені деформації монокристалів алмазу в
експериментах по індентуванню при високих температурах 900 - 950 °С. Встановлено, що з підвищенням
температури вирощування щільність дислокацій зменшується, а зростання швидкості вирощування
приводить до збільшення щільності дислокацій; критично низькі температури вирощування приводять до



утворення об'ємних дефектів кристалічної структури. Встановлено, що при температурах індентування 900 -
950 °С алмазу характерне значне деформаційне зміцнення, обумовлене високим модулем зсуву і малою
рухливістю дислокацій.

2. The thesis is devoted to solution of the actual scientific and technical problem of studying of the dislocation
structure of diamond single-crystals of Ib, IIa and IIb types depending on the growth temperature, growth rate and
growth medium composition in the diamond thermodynamic stability region and determination of their physical
and mechanical properties. Dislocations observation method is developed, the density of dislocations of diamond
single crystals obtained at temperatures 1240 - 1500 °C with growth rates 1-25 mg/h is studied. The
microhardness is studied, yield strength, the degree of diamond single crystals deformation in experiments on
indentation at high temperatures 900 - 950 °C were determined. It was established that with increasing of growth
temperature the density of dislocations decreases, while the growth rate increasing leads to increasing of density
of dislocations. Critically low growth temperatures lead to the formation of bulk defects in the crystal structure. It
is established that at indentation temperatures of 900 - 950 °С diamond is characterized by significant
deformation hardening due to high shear modulus and low mobility of dislocations.
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